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Sposéb impregnowania tworzywa z wegli uszlachetnionych

Przedmiotem wynalazku jest sposéb impregnowania tworzywa z wegli uszlachetnionych, ktdre znajdujg
zastosowanie jako elementy urzadzen pracujgcych w atmosferze utleniajgcej i narazonych na gwattowne zmiany
temperatury,

Znany z polskiego opisu patentowego nr 65050 sposob uszlachetniania elektrod grafitowych polega na
pokrywaniu elektrod cienkg warstwg krzemu na drodze redukcji silanéw wodorem, przy temperaturze powyzej
900°C. Elektrody pokryte krzemem sa wprawdzie odporne na utlenianie i korozje oraz gwattowne zmiany
temperatury lecz wykazujg bardzo zréznicowang przewodnos$é elektryczng icieplng w réznych miejscach
powierzchni, ktéra uwidacznia sig wowczas, gdy wyréb grafitowy pokryty cienkg warstwa krzemu, ogrzeje sie do
temperatury topnienia krzemu. Przyczyng tego jest duza niejednorodno$é¢ materiatu grafitowego, powodujgca
wsigkanie krzemu na rozne gtebokosci do wnetrza wyrobu, ktéry réwnoczeénie reaguje z grafitem, tworzac
cienka warstwe weglika krzemu. Ze wzgledu na rézne wiasnosci cieplne i elektryczne weglika krzemu i grafitu,
tak otrzymany wyrdb grafitowy wykazuje niejednorodne wtasnosci cieplne i elektryczne.

Celem wynalazku jest uzyskanie tworzyw grafitowych pokrytych cienkg warstwg weglika krzemu
wykazujacych jednakowe badz zblizone przewodnictwo cieplne i elektryczne na catej powierzchni tworzywa,

Istotg wynalazku jest sposdb impregnowania tworzywa z wegli uszlachetnionych, polegajacy na tym, ze na
uprzednio wytworzong, znanym sposobem cienka warstwe weglika krzemu, naktada sie wtasciwg warstwe litego
weglika krzemu. Warstwe te otrzymuje si¢ wskutek redukcji wodorem mieszaniny, ztoZonej z chiorkdéw krzemu,
lub wodorkéw krzemu z gazowymi zwigzkami wegla, w temperaturze 1200—1700°C, przy czym korzystny
stosunek molowy wodoru do sktadnikéw mieszaniny wynost powyzej 8 : 1 : 1

meregnacja tworzyw grafitowych sposobem, wedtug wynalazku, zapewnia dobrg przyczepnosé warstwy
weglika krzemu z podtozem, o prawie jednakowej grubosci na catej powierzchni. Tek otrzymane tworzywo jest
odporne na gwattowne zmiany temperatury, posiada zblizone wtasnosci ciepine ielektryczne na catej
powierzchni oraz moze pracowaé w atmosferze utleniajacej do okoto 1750°C, a krotkotrwale do temperatury
2400°C. Ponadto wytworzone tworzywo jest odporne na icieranie i erozjg gazowa.



2 93 171

Przyktad [I. Tworzywo grafitowe, pokryte cienky warstwag weglika krzemu, otrzymana w wyniku
redukcji czterochlorku krzemu wodorem przy temperaturze 1450°C, chtodzi sie do temperatury 1250°C, po
czym do reaktora wprowadza sie obok czystego wodorku, pary czterochlorku krzemu i czterochlorku wegla
w stosunku mofowym 20 :2,5: 1. Powstaiacy w wyniku redukcji, krzem i wegiel reaguja ze sobd. Wytworzona
warstwa w postaci litego weglika krzemu osadza sie na uprzednio wytworzonej warstwie weglika krzemu po
czym wyréb chtodzi sie.

Przyktad . Pret grafitowy z uprzednio wytworzong cienkg warstwg weglika krzemu, powstala
w reakeji trojchlorosilanu i wodoru w temperaturze 1700°C pokrywa sie wtasciwag warstwa weglika krzemu.
Wtym celu do reaktora obok czystego wodoru wprowadza sie pary metanu i tréjchlorosilanu w stosunku
molowym 12 :1:3,5. Powstajgcy w wyniku redukcji krzem iwegiel reagujg, tworzac weglik krzemu, ktory
w postaci lite] warstwy osadza sie na precie, Nastepnie wyrdb chtodzi sie.

Przyktad Il Podktadke grafitowa ze wstepnie wytworzong cienkg warstwg krzemu, za pomocg
naparowania w prézni, pokrywa sig cienkg warstwg weglika krzemu przez ogrzewanie podktadki do temperatury
1450°C w atmosferze argonu. Na te warstwe weglika krzemu nakiada sie wtasciwg warstwe weglika krzemu
w postaci litej, powstatg w wyniku redukcji wodorem par taiuenu i czterochlorku krzemu, przy stosunku
molowym 15 : 1 : 3. Tak otrzymany wyrab chtodzi sie. ¢

Zastrzezenie patentowe

Sposéb impregnowania tworzywa z wegli uszlachetnionych, pokrytych cienkg warstwa weglika krzemu,
powstata w wyniku redukcji wodorem silandw w temperaturze powyzej 900°C lub przez naparowanie krzemu
wprézni, znamienny tym, Ze na uprzednic wytworzonéj warstwie weglika krzemu osadza sie warstwe
litego weglika krzemu, uzyskang w wyniku radukcii wodorem mieszaniny, ztozonej z chiorkéw lub wodorkéw
krzemu oraz lotnych zwiagzkéw wegla, w temperaturze 1200—1700°C, przy czym korzystny stosunek molowy
wodoru do sktadnikéw mieszaniny wynosi powyzej 8 : 1: 1.
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